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https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-ice501xd-ice502xd-coolset-pwm-ff-gen5-pro-datasheet-en.pdf

[CooISET™ ICE501XD & & U ICE502XD PWM FF Gen5 Pro]

FAQ

1. What leads to ICE501xD and ICE502xD difference in output power capability?

The Rds,on of the integrated LS switch in the G5 cascode configuration for fast startup by VCC charging with

external power MOSFET.

2. How does the output power capability vary based on input voltage and ambient temperature?

Please refer to output power curve in the datasheet section 5.

3. Please refer to output power curve in the datasheet section 5.

It depends on the physical size requirement (100kHz for smaller transformer size) and the efficiency
requirement (65kHz for higher efficiency).



https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Cascode-Configuration-for-5th-Generation-Controller-and-CoolSET-VCC-Start-up/ta-p/402686
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Cascode-Configuration-for-5th-Generation-Controller-and-CoolSET-VCC-Start-up/ta-p/402686
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https://www.infineon.com/ja/applications/information-communication-technologies/hyperscale-computing
https://www.infineon.com/ja/applications/information-communication-technologies/telecommunication-infrastructure
https://www.infineon.com/ja/application/industrial-power-supplies
https://www.infineon.com/ja/applications/renewables
https://www.infineon.com/ja/applications/industrial/ev-charging
https://www.infineon.com/ja/application/smart-tv
https://www.infineon.com/ja/applications/consumer-electronics/adapters-chargers
https://www.infineon.com/ja/applications/automotive/light-electric-vehicles
https://www.infineon.com/products/power/mosfet/n-channel/500v-950v/600-v-coolmos-8?filter=%5B%7B%22id%22%3A357%2C%22name%22%3A%22Package%22%2C%22parameterFormatted%22%3A%22Package%22%2C%22values%22%3A%5B%22TOLT%22%5D%2C%22filterIndex%22%3A3%7D%5D
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-iplt60r024cm8-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-iplt60r037cm8-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-iplt60r055cm8-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-iplt60r070cm8-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-iplt60r099cm8-datasheet-en.pdf

[CoolMOS™ 8 MOSFET 600 V, TOLT/Xvw /s —<]

FAQ

1. How is the thermal performance of CM-8 as we say die size is lower than CM-7?

No drawbacks seen, .XT interconnect technology implemented to compensate the thermal performance

2. Whatis PFC HL and PFC LL names ?

HL means high line = 230 VACin; LL means low line = 90 VACin; nomenclature we use for such tests (LAB),
can be replaced for your customer communication.




EiceDRIVER™ 2EDF72x8G i~ '— b R 51 /\—IC

EiceDRIVER™ 2EDF72x8G37 O— 7« Y J HADT a7 I F v RILIEET
—FRSAN=ICTT, COBNDB5A9AY —RIP>Y TaTFIL FrxiL
F—=KRSAN—I%. FEEICEL00 ViInsOCMTI (IEVE—RIBEALI2
=5 1) %{#Z. CoolMOS™, CoolGaN™ GIT HEMT%# AHH X1 v F >4
/A AT TCEEEIOBELEEEZITS L SBRFEETNTUVLE T, 2EDF72x8G
&, BH/NY R{EED13EVVSON 4x4 mmN\y r—STRETHA, aUN

7 M REMREBNICBAMEZRRELTVEY,

IR

> 2F v RIS — MRS A N—

> AH7IRE#E#%300 V rms

> 100 V/ns® O E > E— RBEMME CMTI

> BRAR5 A9 AHSER

> FEUVMSIBEE 38ns

> +9/-5nsDIGIBIBIEREE

> BEEEOQY I 7T DS DEIRREE2usEKF

FEERICHT BN
> PMOSOY—XBELRICKZZ—>FViRDAL
> OA7L R FT Y RMEEFEICK BERERCMTI

BISEREER/A VST HR—+
R@E~R—: 2EDF7258G
R ~R—: 2EDF7268G

HEHE (T—2>—bRE)ADT7IER

HETELBRES SP &5 Nyor—3
2EDF7258GXTMA1 SP006011187 PG-VSON-13

2EDF7268GXTMA1 SP006037688 PG-VSON-13

ELHFS

> NETEVLVREAEDY Ua—23>

> BV

> BRERZAIVIRFHICLDEMRL

> BAAYFIIREEHTEWMEEE TR

WR7 SV r—oa>y

> B@EAY7ZHADC-DCOAV/N—%—
> XAUVAAYN—=FZ—=Y )a—T3>
> NI—=FATT74A¥Y)a—>ay
> HEERER

> BETE

> BEEFS1T

put

t to Out|

Control

=
3
o

Inpu



https://www.infineon.com/part/2EDF7258G
https://www.infineon.com/part/2EDF7268G
https://www.infineon.com/part/2EDF7268G
https://www.infineon.com/ja/application/telecom-dc-dc-power-converters
https://www.infineon.com/ja/application/micro-inverter-solutions
https://www.infineon.com/ja/application/power-optimizer-solutions
https://www.infineon.com/ja/application/industrial-power-supplies
https://www.infineon.com/ja/applications/consumer-electronics/power-tools
https://www.infineon.com/ja/applications/industrial/industrial-drives/low-voltage-drives
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-2edf72x8g-datasheet-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-2edf72x8g-datasheet-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/products/power/mosfet/n-channel/optimos-strongirfet/optimos-6/optimos-6-60-v
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-isc009n06nm6-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-isc060n06nm6-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-isz025n06nm6-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-iqe018n06nm6-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-iqe018n06nm6cg-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-iqe018n06nm6cgsc-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-iqe018n06nm6sc-datasheet-en.pdf

[OptiMOS™ 6 60 V RIEXMOSFET S w b 7 + — 4]

FAQ

1.

What is the main performance improvement of OptiMOS™ 6 compared to OptiMOS™ 57

OptiMOS™ 6 achieves >30% improvement in Ros(on), delivering greater efficiency and lower conduction losses

2.

What are the key application areas for OptiMOS™ 6 60V?

Suitable for applications such as soft-switching SMPS, low-frequency motor drives, and other power-demanding
use cases

What makes OptiMOS™ 6 a better option for thermal management?

Improved thermal behavior combined with high power dissipation ensures reliable operation in demanding
environments

How does OptiMOS™ 6 compare to other MOSFET solutions in price/performance?

OptiMOS™ 6 is a premium silicon technology designed for both performance and cost-efficiency. Boasting a
higher sticker price, it ensures a competitive position across applications with greater pricing flexibility than
OptiMOS™ 5,
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https://www.infineon.com/ja/part/IGK080B041S
https://www.infineon.com/ja/part/IGK048B041S
https://www.infineon.com/ja/part/IGK120B041S
https://www.infineon.com/ja/part/IGK120B041S
https://www.infineon.com/ja/applications/consumer-electronics/mobile-devices-smartphones
https://www.infineon.com/ja/applications/solutions/power-conversion
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https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-igk048b041s-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/part/IMY120R018CM2H
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/49/infineon-imy120r036cm2h-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/49/infineon-imy120r018cm2h-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/49/infineon-imy120r036am2h-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/part/IMZC140R011M2H
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/49/infineon-imzc140r011m2h-datasheet-en.pdf

[TO-247 4 INw o — D ICHE T NT=CoolSiC™ MOSFETT 4 X U — k 1400 VO R— k7 % U AHiK]

FAQ

1. What is the availability of the CoolSiC™ MOSFET 1400 V G27?

Standard material is available at distribution center. In addition, samples are available through our supply chain
channels.

2. What's are the advantages the TO-247-4 high creepage package?

The TO-247-4 is pin-to-pin compatible with existing 1200 V SiC MOS products.

3. Any other package variants for CoolSiC™ 1400 V G2?

Yes, additional package variant of 1400 V will be available within 2025. The TO-247-4 Reflow package has
been already launched in 2025.

4. When will the final version for G2 datasheet be ready

Product type pages are online & final DS are available.
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https://www.infineon.com/ja/part/ISC016N08NM8
https://www.infineon.com/ja/part/ISC016N08NM8
https://www.infineon.com/ja/applications/information-communication-technologies/hyperscale-computing
https://www.infineon.com/ja/applications/information-communication-technologies/telecommunication-infrastructure
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https://www.infineon.com/application/server-power-supply
https://www.infineon.com/application/battery-powered
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-isc016n08nm8-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/part/ISC016N08NM8SC
https://www.infineon.com/ja/applications/information-communication-technologies/hyperscale-computing
https://www.infineon.com/ja/applications/information-communication-technologies/telecommunication-infrastructure
https://www.infineon.com/applications/solutions/battery-management-system/industrial-consumer-bms
https://www.infineon.com/application/server-power-supply
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-isc016n08nm8sc-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/products/power/smart-power-switches/high-side-switches/profet-industrial
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/49/infineon-its6035s-ep-k-datasheet-en-09018a9080e07eab.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/49/infineon-its6080s-ep-d-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/49/infineon-its4035s-ep-d-datasheet-en-09018a9080e07eaf.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/49/infineon-its4080s-ep-d-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/part/OC1230
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/49/infineon-oc1230-datasheet-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/49/infineon-oc1230-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/part/TLE4978-R040W5-O-S0010
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-tle4978-datasheet-en.pdf
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FAQ

Q: What current range does this device measure?
A: The datasheet specifies full-scale current up to +67.5 A (FS = £67.5 A at VDD = 5 V) and a peak current
measurement range up to 67.5 A.

Q: What bandwidth and response times can | expect?
A: Datasheet specifications include 9 MHz (typ.) bandwidth, and OCD response time of 100 ns.

Q: What output does it provide?
A: It provides a single-ended analog output that is ratiometric to VDD.

Q: Can | set overcurrent and zero-crossing thresholds?
A: Yes. OCD and ZCD thresholds are programmable; DCDI provides write access to the OCD threshold, ZCD
threshold, and related timing settings.

Q: What isolation level does the package meet?
A: The datasheet notes suitability for basic and reinforced galvanic isolation applications; the wide-body DSO-16
package offers >8 mm creepage to help meet system spacing with proper design.

Q: Is it qualified for automotive and functional safety use?
A: The datasheet states AEC-Q100 Grade 0 qualification and ISO 26262 for safety requirements up to ASIL B.
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https://www.infineon.com/part/TCI-B
https://www.infineon.com/ja/applications/automotive/electric-drivetrain/battery-management-system
https://www.infineon.com/ja/application/automotive-battery-pack-monitoring
https://www.infineon.com/ja/applications/industrial/battery-energy-storage
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-tci-b-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/part/TCI-R
https://www.infineon.com/ja/applications/smart-home-building/heating-ventilation-and-air-conditioning-hvac
https://www.infineon.com/ja/application/residential-aircons
https://www.infineon.com/ja/application/residential-heat-pumps
https://www.infineon.com/ja/application/commercial-hvac
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-tci-r-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/part/KP215E1701
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-kp215e1701-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-kp215ige1701-datasheet-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/products/wireless-connectivity/airoc-connected-mcu
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https://www.infineon.com/ja/evaluation-board/EVAL-100W1-FF-502MD
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/42/infineon-an075457-100w-auxiliary-power-supply-using-coolset-ice502md-applicationnotes-en.pdf

[ CoolSET™ ICE502MD PWM FF Gen5 Prod & UfCoolSiC™ 1700 V MOSFETH{F EVAL_100W1_FF_502MD ]

FAQ

Q: What leads to ICE501xD and ICE502xD difference in output power capability?

A: The Rds,on of the integrated LS switch in the G5 cascode configuration for fast startup by VCC charging
with external power MOSFET.

Q:How does the output power capability vary based on input voltage and ambient temperature?
A: Please refer to output power curve in the datasheet section 5.

Q: How to choose the controller frequency variant (65kHz or 100kHz)?

A: It depends on the physical size requirement (100kHz for smaller transformer size) and the efficiency
requirement (65kHz for higher efficiency).
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https://www.infineon.com/evaluation-board/EVAL-65WT1-FF-502LD
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/42/infineon-an100543-65w-auxiliary-power-supply-using-coolset-ice502ld-applicationnotes-en.pdf

[ CoolSET™ ICE502MD PWM FF Gen5 Prod & UfCoolSiC™ 1700 V MOSFETH(F EVAL_100W1_FF_502MD ]

FAQ

Q: What leads to ICE501xD and ICE502xD difference in output power capability?

A: The Rds,on of the integrated LS switch in the G5 cascode configuration for fast startup by VCC charging
with external power MOSFET.

Q:How does the output power capability vary based on input voltage and ambient temperature?
A: Please refer to output power curve in the datasheet section 5.

Q: How to choose the controller frequency variant (65kHz or 100kHz)?

A: It depends on the physical size requirement (100kHz for smaller transformer size) and the efficiency
requirement (65kHz for higher efficiency).
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https://www.infineon.com/ja/evaluation-board/KIT-CSK-BGT60CUTR13
https://www.infineon.com/ja/part/BGT60CUTR13AIP
https://www.infineon.com/ja/applications/consumer-electronics
https://www.infineon.com/ja/applications/smart-home-building/heating-ventilation-and-air-conditioning-hvac
https://www.infineon.com/ja/applications/robotics
https://www.infineon.com/ja/application/security-camera-video-doorbell
https://www.infineon.com/ja/applications/smart-home-building/heating-ventilation-and-air-conditioning-hvac
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/44/infineon-ug113247-kit-csk-bgt60cutr13-xensiv-connected-sensor-kit-usermanual-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/evaluation-board/REF-AUDIO-GANB-750W
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/44/infineon-ref-audio-ganb-750w-usermanual-en.pdf
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https://www.infineon.com/evaluation-board/REF-10KW3LNPC2Q
https://www.infineon.com/ja/application/3-phase-hybrid-inverter-solutions
https://www.infineon.com/ja/application/3-phase-string-inverter-solutions
https://www.infineon.com/document-promo/infineon-ref-10kw3lnpc2q-usermanual-en_53bd32f7-79c2-41eb-8048-e478adfe6282
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https://www.infineon.com/evaluation-board/REF-15KW2LBOOST
https://www.infineon.com/ja/application/3-phase-hybrid-inverter-solutions
https://www.infineon.com/ja/application/3-phase-string-inverter-solutions
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/44/infineon-ref-15kw2lboost-usermanual-en.pdf
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https://www.infineon.com/ja/design-resources/platforms/drive-core/aurix-drive-core
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https://www.infineon.com/ja/design-resources/platforms/drive-core/psoc-automotive-drive-core

ModusToolbox™ Power Suite -BHE#EAREZ > >V FILIC

ModusToolbox™ Power Suiteld. BHERT7Z FUTr—>a VERZBHICLET, 21—
H—ITLYRU—BAYEZ—TT—RIZED. UFZILZA LICPMBusDERZITVAD

5, EHEHYVa—-2a >R, . TAMEBRICTAET. BRI, IEN
BIP—LIIT7ELIUMCUREY—ILICIZ. %8B, 1R, EHEEZRALTIEESR
FILAUILBERMLFT. T5ICModusToolbox™(F, FAARSAI/N. S RILTTT.

REYV—I., ARLY—I, > FINA—-RECERICHERERE1DOBARY—I

ICEL. BEIOEXEZHRILLE T,

ModusToolbox™
Power Suite

Wlication yse
Code examp'e®
ELFS

> MRBHZRA: ARENBNERS AT LZBHICRE. T

ERHR
> BAEHBBICMCUZRE

N

> FTURINATAORA=THE, GUITERETOERET
2 ~EBRE
> SETFERBHEBBINIGT S bAROS—51T3:
o TEIFHREFAHIROT— (PFC. LLCHY) Ioxt
ISLT-RERSETILIY X L
o 3M®3YO (3P32) KhY. IEIEFRTAINEAT
>3
o REMEEIVN\TRAX—EVIHEETRERYE
B RIR
> AV T4 ZAYDOFHBER— R ETEHETZ. 7SV —
vayvilot>rZ)ILd—R

HmEeMmIcN T 3B

> BHERSHCREKENDYr/OY O—F—C, &
BT YTy TOLTRICATINERO— Ry T TR

> L F L TPower Suite] V7 b 7IC& D, BHE
BT DM S = BR

b RBIETETBLSICLET

> §ICERBY ) a—2ay
> GENR T 77— LY T 7HELUMCUREY —IL
- BART-UOME. BE. EEEERELT S &SR

fcmER7ILIV I L

> ModusToolbox™ |ZERICRE: MBRUY — XD TRT1DOD

YV=LIZEENTWVWET

WR7 SV r—oa>

> EERER

> H—N—8BR1Zv k (PSU)
> \BE1 > 7 FSMPSE L UPSU
> B —/\—SMPS$ &L U'PSU

> BAZBRIOYC AT L (EHROBA RO —ICHIGELT: > ORTA4 IR
SA473), BEREAZEBET7ILIUZ L. GUIYV—IL. > V==&V 70140 Y /\N—32—
EMEF Y b, O FIILO—R) THIERA T TOER > EVEE
% JE4E

HAEERSR />S5S Y R—+ 0w 4 H

BRX—Y

POWER CONVERSION ECOSYSTEM

HARDWARE
| povsr sutoour | "o | coss ampes
=

SOFTWARE

ModusToolbox™ IDE

P Wide Range of Power PSOC™ Contral, XMC™ , OPTIMOS ™,
| oo ouome Moo | s om coma

MCU Peripheral Advanced Power Eval Boards and Reference
P Digital Oscilloscope Gomwersion Algoritims Application Oriented —
Other Libraries ModusToolbox™ ModusToolbox™
PMI Wi Pack
(g, Sy, TS ) BUS Communication P Iksgration Supported by Wide Software Package

[ oo e
WRHEE (1 —HA RRE) ADTIE R

FHEARELPRES SP &S NITr—o
KITPSC3PFC1TOBO1 SP006241996 LG-MADK-1
KITPSC3M5CCA1 SP006051090 LG-MADK-1
KITPSC3M5DP1 SP006051088 LG-MADK-1


https://www.infineon.com/ja/design-resources/development-tools/sdk/modustoolbox-software/modustoolbox-power-conversion
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/44/infineon-kit-psc3-pfc1-user-guide-usermanual-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/44/infineon-kit-psc3m5-cc1-ug-usermanual-en.pdf
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/44/infineon-kit-psc3m5-dp1-kit-psc3-db1-ug-usermanual-en.pdf

	【OptiMOS™ 6 60 V 次世代MOSFETプラットフォーム】
	【TO-247 4ピンパッケージに搭載されたCoolSiC™ MOSFETディスクリート 1400 Vのポートフォリオ拡大】
	CoolSET™ ICE501XD および ICE502XD PWM FF Gen5 Pro
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	ブロック図

	CoolMOS™ 8 MOSFET 600 V、TOLTパッケージ
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	ブロック図

	EiceDRIVER™ 2EDF72x8G 絶縁ゲートドライバーIC
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	対象アプリケーション
	ブロック図

	OptiMOS™ 6 60 V 次世代MOSFETプラットフォーム
	主な特長
	主な利点
	製品関連情報/オンライン サポート
	対象アプリケーション
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス

	CoolGaN™ 双方向スイッチ Switch 40 V G3
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	対象アプリケーション
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス

	CoolSiC™ MOSFET 1200 V ハイブリッド- TO-247PLUS 4ピンパッケージ
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス 対象アプリケーション
	ブロック図

	TO-247 4ピンパッケージに搭載されたCoolSiC™ MOSFETディスクリート 1400 Vのポートフォリオ拡大
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	ブロック図

	OptiMOS™ 8 ISC016N08NM8 nチャンネル パワーMOSFET 80 V、SUperSO8パッケージ
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	対象アプリケーション
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス

	OptiMOS™ 8 ISC016N08NM8SC nチャネルパワー MOSFET 80 V、SuperSO8 DSCパッケージ、両面放熱 (DSC) 対応
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	対象アプリケーション
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス

	PROFET™ 産業用スマート ハイサイド スイッチ
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	対象アプリケーション
	ブロック図
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス

	OPTIGA™ Connect Consumer OC1230
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	ブロック図

	XENSIV™ TLE4978コアレス磁気電流センサー5 V、オンボードチャージャー、PVインバータ、AIデータセンター向け
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	対象アプリケーション
	ブロック図

	XENSIV™ TCI-B: ASIL-B対応 熱伝導率式 H₂ センサー (熱暴走の早期検知向け)
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	対象アプリケーション
	ブロック図

	XENSIV™ TCI-R: A2L冷媒漏れ検知 熱伝導式センサー (低消費電力、高速応答、最大15年寿命)
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	対象アプリケーション
	ブロック図

	XENSIV™ KP215E1701マニホールド絶対圧センサー
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	対象アプリケーション
	ブロック図

	XENSIV™ KP215IGE1701マニホールド絶対圧センサー
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要 (データシートなど) へのアクセス
	ブロック図

	AIROC™ CYW55913/2/1 Wi-Fi and Bluetooth® コネクテッド MCU
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	対象アプリケーション

	CoolSET™ ICE502MD PWM FF Gen5 ProおよびCoolSiC™ 1700 V MOSFET向け EVAL_100W1_FF_502MD
	主な特長
	主な利点
	製品関連情報 / オンラインサポート
	対象アプリケーション
	製品概要 (アプリケーションノートなど) へのアクセス

	CoolSET™ ICE502LD PWM固定周波数 FF Gen5 Pro およびCoolSiC™ 1700 V MOSFET向け評価ボード EVAL_65WT1_FF_502LD
	主な特長
	主な利点
	製品関連情報 / オンラインサポート
	対象アプリケーション
	製品概要 (アプリケーションノートなど) へのアクセス

	XENSIV™ BGT60CUTR13AIP CMOS 60 GHz レーダーセンサーを搭載したKIT_CSK_BGT60CUTR13 XENSIV™コネクテッド センサー キット
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報 / オンラインサポート
	製品概要 (ユーザーガイドなど) へのアクセス
	対象アプリケーション
	ブロック図

	REF_Audio_GaNb_750W: 750 W クラスD オーディオ アンプ用評価ボード
	主な特長
	主な利点
	製品関連情報 / オンラインサポート
	対象アプリケーション
	ブロック図
	製品概要 (ユーザーガイドなど) へのアクセス

	REF-10KW3LNPC2Q インバーターステージ向けの電力変換リファレンスデザイン
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報 / オンラインサポート
	製品概要 (ユーザーガイドなど) へのアクセス
	対象アプリケーション
	ブロック図

	REF-15KW2LBOOST コンバーターステージ向け電力変換リファレンスデザイン
	主な特長
	主な利点
	製品関連情報 / オンラインサポート
	製品概要 (ユーザーガイドなど) へのアクセス
	対象アプリケーション
	ブロック図

	AURIX™ DRIVECORE AUTOSAR [インフィニオン、Elektrobit、TASKING]
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/ オンラインサポート
	対象アプリケーション

	PSOC™ DRIVECORE スマート エンド ポイント [インフィニオン、Elektrobit、IAR]
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報 / オンラインサポート
	対象アプリケーション
	ブロック図

	ModusToolbox™ Power Suite -電力変換開発をシンプルに
	主な特長
	主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報 / オンラインサポート
	製品概要 (ユーザーガイドなど) へのアクセス
	対象アプリケーション
	ブロック図


